
  NPN型二极管 PNP型二极管

元器件符号

输入特性曲线（共

射）
 

解释 与左图关于原点中心对称(如果保
持 的方向不变)

曲线变化

增加,曲线逐渐右移,但是移动越
来越小

时为两个PN结并联，与
二极管类似

后几乎不移动

温度上升,曲线左移

 

输出特性曲线（共

射）
 

三极管的整理  

两种BJT管  
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  NPN型二极管 PNP型二极管

解释 与左图关于原点中心对称(如果保
持 的方向不变)

曲线变化 温度上升，曲线上移  

放大区条件
发射极正偏，集电极反偏（正偏：P
指向N）

发射极正偏，集电极反偏

截止区条件 发射极反偏，集电极反偏 发射极反偏，集电极反偏

饱和区条件 发射极正偏，集电极正偏 发射极正偏，集电极正偏

放大区 截止区 饱和区

按 计算电路 电流很小,视作断开
用电压源压降等效

(硅管/锗管)

共基极直流/交流放大倍数 0.98-0.998

共射极直流/交流放大倍数 49-499

  增强型(左N右P) 耗尽型(左N右P)

元器

件符

号

电极

名称
Gate:栅极 Drain:漏极 Source:源极 Base:衬底

六种FET管  
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  增强型(左N右P) 耗尽型(左N右P)

工作

原理

的大小决定导电沟道是否存在

(开启电压)后,沟道形成
越大,等效电阻越小

导电沟道原本就存在

正的 拓宽沟道,负的则减小,直到沟道被
彻底夹断,截止

输出
特性

曲线

解释
不变的时候, 的增加首先会令 增

加(可变电阻区),
直至沟道夹断,进入恒流区

不变的时候, 的增加首先会令 增

加(可变电阻区),
直至沟道夹断,进入恒流区

截止

区条
件

可变

电阻

区条

件

且

放大

区条

件

且

转移

特性
曲线

解释

这里的 是 时的漏极电流 这里的 是 时的漏极电流

且

且



  增强型(左N右P) 耗尽型(左N右P)

N型
与P
型区

别

(若保持电流、电压参考方向不变)曲线关
于原点中心对称

(若保持电流、电压参考方向不变)曲线关于
原点中心对称

  JFET(左N右P)

元器件符号

工作原理
时,存在导电沟道

始终为负值,随着 的降低,沟道逐步变窄,直到被夹断

输出特性曲
线

截止区条件

可变电阻区

条件
且

恒流区条件 且



  JFET(左N右P)

转移特性曲

线

解释
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